
 

Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER- 1(new)  EXAMINATION –Winter- 2019 

 

Subject Code: 3300005 Date:  30-12-2019    

Subject Name: BASIC PHYSICS (GROUP-2) 

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM                                                    Total Marks: 70 
Instructions: 
 
 1. Attempt all questions. 
 2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  
 3. Figures to the right indicate full marks.  
 4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  
 5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  
 6. English version is authentic. 
 

 

પ્રશ્ન નંબર 
 

પ્રશ્ન Remarks માર્ક  

Q. 1 

પ્રશ્ન ૧ 

 MCQ/Fill in the blanks (Attempt All Questions)  

MCQ/ખાલી જગ્યા ભરો( બધા જ પ્રશ્ન ના જવાબ આપવા ફરજીયાત) 

5 

૫ 
 (1) 

(૧) 

SI unit of temperature is ______ 
( a ) Celsius   ( b )  Fahrenheit    ( c )   Kelvin  ( d )    None of 
above       

તાપમાનનો SI એર્મ____છે.   

    ( a)   સેલ્સસયસ     ( b ) ફેરનહીટ     ( c )  રે્લ્સવન     ( d )  એર્ પણ 

નલ્હ.     

 

 (2) 

(૨) 

1 kwh = _____J    
( a ) 3.6 x 106    ( b ) 3.6 x 10-6    ( c )  3.6 x 105  ( d ) None of 
above  

 

 (3)  

(૩) 

Magnetic susceptibility of Paramagnetic substances is _____. 
( a ) positive ( b ) Zero ( c ) Negative  ( d ) None of above .  

પેરામેગ્નેટીર્ પદાર્કની ચ ંબર્ીય સસેલ્ટટલ્બલ્લટી_______હોય છે. 

( a) ધન ( b ) શ ન્ય  ( c ) ઋણ ( d ) એર્ પણ નલ્હ 

 

 (4)  

(૪) 

Which type of impurity is added to make N-type 
semiconductor? 
( a ) Trivalent ( b Tetravalent ( c ) Pentavalent  ( d ) None of 
above  

N-પ્રર્ારનો અધકવાહર્ બનાવવા માટે ર્ઇ અશ લ્ધધ ઉમેરવામ આવે છે. 

( a )ટર ાઇવેલેન્ટ ( b )ટેટર ાવેલેન્ટ ( c )પેંટાવેલેન્ટ   ( d )  એર્ પણ નલ્હ 

 

 (5)  

(૫) 

By which phenomenon, light signal travels in optical fibre. 
( a ) Refraction ( b )  Total internal reflection   ( c ) polarization       
( d ) None of above      

ઓટટીર્લ ફાઇબરમા ___   ની ઘટના દ્વારા પ્રર્ાશના  લ્સગ્નલન  વહન ર્ાય 

છે.  

 ( a ) વલ્િભવન ( b ) પ ણક આંતલ્રર્ પરાવતકન ( c ) ધ્ર વીભવન ( d )  એર્ 

પણ નલ્હ.     

 

Q. 2  Answer the following questions.(Any 6 out of 9)   



પ્રશ્ન ૨ નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો (૯ માંર્ી ર્ોઈ પણ ૬) 12 

૧૨ 
 (1) 

(૧) 

Define: metre 

વ્યાખ્યા લખો. : મીટર 

 

 (2) 

(૨) 

Write SI unit: Pressure, Density, frequency, Work 

SI એર્મ લખો: દબાણ, ઘનતા, આવ્ર લ્ત, ર્ાયક 

 

 (3)  

(૩) 

What is Least count? Write formula of Least count for Vernier 
calipers. 

લઘ ત્તમ માપ શલ્િ એટલે શ ? વલ્નકયર રે્લ્લપસક માટે લઘ ત્તમ માપ શલ્િ 

ન  સ ત્ર લખો. 

 

 (4)  

(૪) 

Write Ohm’s Law and write unit of resistance. 

ઓહ્મનો લ્નયમ લખો અન ેઅવરોધનો એર્મ લખો. 

 

 (5)  

(૫) 

What is resistivity? Write its unit. 

અવરોધર્તા એટલે શ ?તેનો એર્મ લખો. 

 

 (6)  

(૬) 

Write unit of magnetic field intensity and magnetic flux. 

ચ ંબલ્ર્યકે્ષત્રની લ્તવ્રતા અન ેચ ંબલ્ર્ય ફ્લક્સ નો  એર્મ લખો. 

 

 (7)  

(૭) 

Draw circuit diagram of full wave rectifier using two diodes. 

બે ડાયોડનો ઉપયોગ ર્રી પ ણક તરંગરકે્ટીફાયરનો પલ્રપર્ દોરો. 

 

 (8)  

(૮) 

Draw symbol of NPN and PNP transistors. 

NPN અન ેPNP ટર ાલ્ન્િસ્ટરની સંજ્ઞા દોરો.  

 

 (9)  

(૯) 

Frequency of radio waves is 98.5 MHz. Find its wave length. 
Velocity of radio waves is 3 x 108 ms-1 

રલે્ડયો તરંગોની આવ્ર લ્ત 98.5 MHz  છે.  તો તેની તરંગ લંબાઇ શોધો.  

રલે્ડયો તરંગોનો વેગ 3 X 108 ms-1  છે. 

 

Q. 3 

પ્રશ્ન ૩ 

 Answer the following questions.(Any 4 out of 7) 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો (૭ માંર્ી ર્ોઈ પણ 4) 

12 

૧૨ 
 (1) 

(૧) 

Explain Accuracy and Precision with suitable example. 

ચોર્સાઇ અન ેસચોટતા યોગ્ય ઉદાહરણ સારે્ સમજાવો. 

 

 (2) 

(૨) 

Explain quantization of electron. 

લ્વધય ત ચાજકન  ક્વોનટમીર્રણ સમજાવો. 

 

 (3)  

(૩) 

Write three properties of diamagnetic materials. 

ડાયામેગ્નેટીર્ પદાર્ક ત્રણ ગ ણધમો લખો. 

 

 (4)  

(૪) 

Explain P type semiconductors. 

P ટાઇપ અધકવાહર્ો સમજાવો 

 

 (5)  

(૫) 

Explain N type semiconductors. 

N ટાઇપ અધકવાહર્ો સમજાવો 

 

 (6)  

(૬) 

Write three properties of LASER. 

લેસરના ત્રણ ગ ણધમો  લખો 

 

 (7)  

(૭) 

Write three applications of LASER.  

લેસરના ત્રણ ઉપયોગો  લખો 

 

Q. 4 

પ્રશ્ન ૪ 

 Answer the following questions. ( Any 3 out of 5 ) 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો (૫ માંર્ી ર્ોઈ પણ ૩) 

12 

૧૨ 
 (1) 

(૧) 

(a)  Main scale of Vernier caliper is calibrated in mm. If 50 
divisions of Vernier scale are equal to 49 divisions of main scale, 
Find LC  

  (a)  વલ્નકયર રે્લ્લપસકનો મ ખ્ય સ્રે્લ મીમીમા ંઅંલ્ર્ત છે. જો   વલ્નકયર 

સ્રે્લના 50 લ્વભાગો   મ ખ્ય સ્રે્લના 49 લ્વભાગો બરાબર ર્ાય તો .લઘ ત્તમ 

માપ શલ્િ શોધો. 
(b) Find Least count of micrometer screw gauge having 0.5 mm 
pitch and 50 divisions on circular scale.                                             

 



(b) 0.5 મીમી પેચ અન ેવત કળાર્ાર સ્રે્લ પર 50 ર્ાપા ધરાવતા 

માઇિોમીટર સ્િ  ગજેની લઘ ત્તમ માપ શલ્િ શોધો. 
 (2) 

(૨) 

The observations in mm that measure the diameter of a wire are 
as follows: 1.27 ,1.25, 1.29.1.30 1.28. Find relative and 

percentage error. એર્ તારનો વ્યાસ માપતા નીચ ેપ્રમાણે અવલોર્નો 

મીમીમાં મળે છે.1.27 ,1.25 , 1.29.1.30 1.28  તો સાપેક્ષ  ત્ર લ્ટ અન ે

પ્રલ્તશત ત્ર લ્ટ શોધો. 

 

 (3)  

(૩) 

Three resistors of 150 Ω are connected in parallel and then 
connected to a 50 V battery. Find resultant resistance and 
current passing through it. 

150 Ω ત્રણ અવરોધો સમાંતર જોડી 50 V ની બેટરી સારે્ જોડેલ છે. 

પલ્રપર્નો ર્ લ અવરોધ તર્ા વીજપ્રવાહ શોધો. 

 

 (4)  

(૪) 

Rating of a bulb is 100 W- 220 V. find (1) Maximum voltage Vm 
and (2) rms current Irms connecting it to a 220 V supply 

એર્ બસબન  rating 100 W - 220 V  છે. તેન ે220 V   સટલાય સારે્  

જોડતા (1)  મહત્તમ voltage Vm તર્ા (2) rms પ્રવાહ  Irms શોધો. 

 

 (5)  

(૫) 

The velocity of light in water is 2.25 x 105 km/s. Find coefficient 
of refraction of water.  The velocity of light in air is 3 x 108 m/s. 

પાણીમાં પ્રર્ાશનો વેગ 2.25 x 105 km/s  છે. તો પાણીનો વલ્િભવનાંર્ 

શોધો. પ્રર્ાશનો હવામા ંવેગ 3 x 108 m/s  લો 

 

Q. 5 

પ્રશ્ન ૫ 

 Answer the following questions. (Any ૩ out of 6) 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો (૬ માંર્ી ર્ોઈ પણ 3) 

15 

૧૫ 

 (1) 

(૧) 

Calculate Colombian force between two electrons at a distance 1 
m in air. Charge of electron e=1.6 x 10-19 C and k=9 x 109 
Nm2/C2     

હવામાં એર્ બીજાર્ી 1 મીટર ના અંતર ે રહેલા બે ઇલકે્ટર ોન વચ્ચે લાગતા 

ર્ લંબ બળની ગણતરી ર્રો.ઇલેક્ટર ોનનો ચાજક e=1.6 x 10-19 C  અન ે 

k=9 x 109 Nm2/C2 લો. 

 

 (2) 

(૨) 

Explain forward bias characteristics of PN junction diode with 

circuit diagram.  PN જંર્શન ડાયોડની ફોરવડક  બાયસ લાક્ષલ્ણર્તાઓ 

સરર્ીટ ડાયાગ્રામ દોરી સમજાવો. 

 

 (3)  

(૩) 

Find equivalent resistance between points AB in circuit. 

આપેલ પલ્રપર્મા લ્બંદ  AB વચ્ચે સમત સય અવરોધ શોધો.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 (4)  

(૪) 

Explain polarization and write its two applications. 

ધ્ર વીભવનની ઘટના સમજાવો. તેના બ ેઉપયોગો લખો. 

 

 (5)  

(૫) 

Write five characteristics of magnetic field lines.  

ચ ંબલ્ર્યકે્ષત્રરખેાઓની પાચં લાક્ષણીર્તાઓ લખો. 

 

 (6)  

(૬) 

magnetic flux associated to a coil changes from 12 x 10-3 Wb   to     
2 x 10-3 Wb in 0.01 s . Find induced emf. 

એર્ ર્ોઇલ સારે્ સંર્ળાયેલ ચ ંબલ્ર્ય ફ્લક્સમાં 12 x 10-3 Wb   ર્ી 2 x 

10-3  Wb  જટેલો ફેરફાર 0.01 s  મા ંર્તો હોય તો પ્રેલ્રત emf શોધો. 

 

12 Ω 

A 

4 Ω 

3 Ω 

6 Ω 

B 



 
 
 
                       ************************************* 

પ્રશ્ન ૬  Answer the following questions. (Any 2 out of 4) 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો (૪ માંર્ી ર્ોઈ પણ ૨) 

14 

૧૪ 

 (1) 

(૧) 

write seven applications of nanotechnology in short.  

નેનો ટેર્નોલોજીના સાત ઉપયોગો ટ ંર્મા લખો. 

 

 (2) 

(૨) 

Explain Electro-plating. 

ઇલેક્ટર ો-ટલેટીગં સમજાવો. 

 

 (3)  

(૩) 

Explain working of bridge rectifier with circuit diagram. 

બ્રીજ રકે્ટીફાયરનો પલ્રપર્ દોરી ર્ાયક રચના સમજાવો   

 

 (4)  

(૪) 

Explain structure of optical fibre with diagram.  

ઓલ્ટટર્લ ફાઇબરની રચના જરુરી આિ લ્ત દોરી સમજાવો. 

 


